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ELE/N1419: VLSI डिजाइन की बुननयादी बातें 

 

संक्षिप्त नौकरी वर्र्रण 

 

रांस्जस्टर-स्तरीय सर्कय ट डिजाइि से लेकर गिप असेंबली तक, VLSI डिजाइि के मूल ससद््ांत और व्यवहार का अन्वेषण करें, 
व्यावहाररक अिुभव प्राप्त करें और VLSI के मूल ससद््ांतों की िहरी समझ प्राप्त करें। जदटल एकीकृत पररपथों के डिजाइि और 
सत्यापि में सफलता के सलए आवश्यक कौशल ववकससत करें। 
 

व्यक्ततगत गुण 

 

अपररभावषत 

 

 

लागू राष्ट्रीय व्यार्सानयक मानक (एनओएस) 

 

अननर्ायव एनओएस: 

 

1.ELE/N1419: VLSI डिजाइि की बुनियािी बातें 
 

 

योग्यता पैक (QP) पैरामीटर 
 

िेत्र इलेक्ट्रानिक्ट्स 

उप-िेत्र 
 

पेशा उत्पाि डिजाइि-एस एंि सी 

देश 
 

एनएसतयूएफ स्तर 4 

के्रडिट 2 

एनसीओ/आईएससीओ/आईएसआईसी कोि के अनुरूप 
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न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और अनुभर् 

अिुभव के बबिा 3 वषीय नियसमत डिप्लोमा (10वीं के बाि) के 

िसूरे वषय में अध्ययिरत 

या 
12वीं कक्षा (समकक्ष) के साथ अिुभव की अिुपस्स्थनत अथवा 
10वीं कक्षा के साथ 3 वषय का अिुभव अथवा 
एिएसक्ट्यूएफ स्तर (स्तर 3) की वपछली प्रासंगिक योग्यता और 3 

वषय का अिुभव 

स्कूल में प्रशशिण के शलए शशिा का न्यूनतम स्तर 
 

पूर्व-आर्श्यक लाइसेंस या प्रशशिण िा 

नौकरी में प्रर्ेश की न्यूनतम आयु साल 

अंनतम बार समीिा की गई िा 

अगली समीिा नतथि 27/08/2027 

एनएसतयूसी अनुमोदन नतथि 03/10/2024 

संस्करण 1.0 

NQR पर संदभव कोि एिजी-04-ईएि-02980-2024-वी1-ईएसएससी 

एनतयूआर संस्करण 1.0 
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ELE/N1419: VLSI डिजाइन की बुननयादी बातें 
 

वर्र्रण 

 

रांस्जस्टर-स्तरीय सर्कय ट डिजाइि से लेकर गिप असेंबली तक, VLSI डिजाइि के मूल ससद््ांत और व्यवहार का अन्वेषण करें, 
व्यावहाररक अिुभव प्राप्त करें और VLSI के मूल ससद््ांतों की िहरी समझ प्राप्त करें। जदटल एकीकृत पररपथों के डिजाइि और 
सत्यापि में सफलता के सलए आवश्यक कौशल ववकससत करें। 
 

दायरा 
 

इसका िायरा निम्िसलखखत को कवर करता है: 

 

 इसका िायरा निम्िसलखखत को कवर करता है: 

1) वीएलएसआई डिजाइि के मूल ससद््ांतों में उन्ित अध्ययि 

2) रांस्जस्टर-स्तरीय ववश्लेषण और अिुकूलि का व्यावहाररक अिुप्रयोि 

3) सर्कय ट की खोजप्रिशयि और अिुकूलि तकिीकें  
4) उन्ित डिजाइि ववषयों और सत्यापि ववग्यों में व्यावहाररक अिुभव 

5) सेमीकंिक्ट्टर उद्योि में भूसमकाओं के सलए तैयारी 
 

तत्र् और प्रदशवन मानदंि 

 

रांस्जस्टर के मूल ससद््ांत और CMOS की मूल बातें 
सक्षम होिे के सलए, कायय पर काययरत उपयोिकताय/व्यस्क्ट्त को निम्िसलखखत में सक्षम होिा िादहए: 

पीसी1. डिस्जटल स्स्वगििं के सलए nMOS और pMOS रांस्जस्टर के मूलभूत िुणों को समझें 

पीसी2. योजिाबद्् आरेखों के माध्यम स ेnMOS और pMOS रांस्जस्टर का उपयोि करके बुनियािी लॉस्जक िेट 

कॉस्ऩ्ििरेशि को गिबत्रत करें। 

पीसी3. CMOS इन्वटयर की अिुप्रस्थ काट संरििा का ववश्लेषण करें और इसके निमायण िरणों की सूिी बिाएं। 

पीसी4. CMOS लैि और स्ललप-ललॉप के संिालि का अन्वेषण करें। 
पीसी5. CMOS सर्कय ट डिजाइि में कुशल लेआउट योजिा के सलए स्स्टक आरेखों से पररगित होिा। 
उन्ित सर्कय ट डिजाइि तकिीकें  
सक्षम होिे के सलए, कायय पर काययरत उपयोिकताय/व्यस्क्ट्त को निम्िसलखखत में सक्षम होिा िादहए: 

पीसी6. अिुकूलि पर बल िेते हुए पूरक CMOS मािक कोसशकाओं के सलए रांस्जस्टर-स्तरीय योजिाबद्् और लेआउट तैयार 
करिा। 

पीसी7. समय आरेख का उपयोि करके िी लैि और िी स्ललप-ललॉप के संिालि का ववश्लेषण करें। 
पीसी8. जदटल प्रणासलयों के डिजाइि के प्रबं्ि के सलए तकिीकों का अन्वेषण करें। 

पीसी9. आर्कय टेक्ट्िर, माइक्रोआर्कय टेक्ट्िर, लॉस्जक डिजाइि और भौनतक डिजाइि को कवर करत ेहुए प्रोसेसर 
कायायन्वयि के अमूतय स्तरों में िोता लिाएँ 
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पीसी10.हाियवेयर वववरण भाषा से लॉस्जक िेट्स को संश्लेवषत करें और उपयुक्ट्त उपकरणों का उपयोि करके स्थाि और मािय 
संिालि करें। 

रांस्जस्टर-स्तरीय ववश्लेषण और अिुकूलि 

सक्षम होिे के सलए, कायय पर काययरत उपयोिकताय/व्यस्क्ट्त को निम्िसलखखत में सक्षम होिा िादहए: 

पीसी11.क्रॉस-सेक्ट्शिल आरेखों का उपयोि करके ववसभन्ि क्षेत्रों में MOS रांस्जस्टर व्यवहार की जांि करें। 
पीसी12.िेट और प्रसार ्ाररता पर ध्याि कें दित करत ेहुए, MOS उपकरणों के IV वक्रों को व्युत्पन्ि और व्याख्या करिा। 

पीसी13.उच्ि क्षेत्र प्रभाव और थे्रशोल्ि वोल्टेज वववव्ताओं द्वारा प्रेररत िैर-आिशय रांस्जस्टर व्यवहार का ववश्लेषण करें। 

पीसी14.एमओएस िेट कैपेससटेंस का अिुमाि लिािे के सलए िखणतीय मॉिल लाि ूकरें और सर्कय ट प्रिशयि पर इसके प्रभाव को 
समझें। 

पीसी15.सर्कय ट प्रिशयि का ववश्लेषण करिे और डिजाइि को अिुकूसलत करिे के सलए SPICE ससमुलेशि का उपयोि करें। 
सर्कय ट प्रिशयि और अिुकूलि 

सक्षम होिे के सलए, कायय पर काययरत उपयोिकताय/व्यस्क्ट्त को निम्िसलखखत में सक्षम होिा िादहए: 

पीसी16.पास रांस्जस्टर सर्कय ट में थे्रशोल्ि ड्रॉप की व्याख्या करें और CMOS लॉस्जक िेट्स की िीसी प्रनतर्क्रया का ववश्लेषण करें। 

पीसी17.िेट ववलंब का अिुमाि लिािे और प्रिशयि को अिुकूसलत करि ेके सलए RC ववलंब मॉिल का उपयोि करें। 
पीसी18.संयोजि सर्कय ट पथों को अिुकूसलत करिे और बबजली की खपत का प्रबं्ि करि ेके सलए तार्कय क प्रयास तकिीकों को लाि ू

करें। 

पीसी19.रांस्जस्टर ववशेषताओं और शस्क्ट्त अपव्यय पर प्रौद्योगिकी स्केसलिं के निदहताथय का अन्वेषण करें। 

पीसी20.• एकीकृत सर्कय ट पर जोर िेिे के साथ ससमुलेशि काययक्रम (SPICE) का उपयोि करके सर्कय ट व्यवहार का अिुकरण करेंिीसी 
स्थािांतरण ववशेषताओं, क्षखणक का ववश्लेषण करें 
• प्रनतर्क्रया, और बबजली की खपत। 

उन्ित डिजाइि ववषय 

सक्षम होिे के सलए, कायय पर काययरत उपयोिकताय/व्यस्क्ट्त को निम्िसलखखत में सक्षम होिा िादहए: 

पीसी21.तुलनित्र, सशलटसय और मल्टी-इिपुट एिसय सदहत िेटापथ सर्कय ट का निमायण और ववश्लेषण करिा। 
पीसी22.ववसभन्ि एिर आर्कय टेक्ट्िर जैसे कैरी-ररपल, कैरी-लुकहेि और री एिसय की तुलिा करें। 

पीसी23.क्ट्लॉक ववतरण िेटवकय  और िीएलएल और फेज-लॉक्ट्ि लूप (पीएलएल) सदहत नतरछापि और बबजली की खपत पर 
उिके प्रभाव का वणयि करें। 

पीसी24.रांस्जस्टर स्तर या िेट स्तर आरेख का उपयोि करके 6T, 12T SRAM के संिालि को समझें। 
पीसी25.उच्ि िनत I/O रांसीवर और क्ट्लॉक ररकवरी तकिीकों का अन्वेषण करें। 

सत्यापि, परीक्षण और पैकेस्जंि 

सक्षम होिे के सलए, कायय पर काययरत उपयोिकताय/व्यस्क्ट्त को निम्िसलखखत में सक्षम होिा िादहए: 

पीसी26.डिस्जटल सर्कय ट में अटके हुए िोषों का पता लिािे के सलए व्यापक परीक्षण वेक्ट्टर बिाएं, स्जससे संपूणय परीक्षण कवरेज 

सुनिस्श्ित हो सके। 

पीसी27.परीक्षण के िौराि अवलोकि और नियंत्रण क्षमता को बढािे के सलए स्कैि श्ृंखलाओं को लािू करिा, स्जससे कुशल िोष 

पहिाि और डिबगििं की सुवव्ा समल सके। 
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पीसी28.परीक्षण प्रर्क्रया को स्विासलत करिे और ववश्वसिीयता बढािे के सलए गिप के भीतर अंतनियसमयत स्व-परीक्षण (BIST) सर्कय ट 

को डिजाइि और एकीकृत करें। 

पीसी29.एकीकृत सर्कय ट के संरििात्मक परीक्षण के सलए IEEE मािक सीमा स्कैि पद््नत को लाि ूकरिा, उद्योि मािकों का पालि 

सुनिस्श्ित करिा। 

पीसी30.• सुरक्षा के सलए इलेक्ट्रोस्टैदटक डिस्िाजय (ESD) सुरक्षा सर्कय ट की काययक्षमता को समझेंइलेक्ट्रोस्टैदटक क्षनत के खखलाफ 

गिप्स को बढािा, 
• समग्र गिप ववश्वसिीयता. 

 

ज्ञान और समझ (KU) 

 

िौकरी पर काययरत व्यस्क्ट्त को यह जाििा और समझिा आवश्यक है: 

केयू1. एिएमओएस और पीएमओएस रांस्जस्टर के ससद््ांतों को समझें। 
केयू2. बुनियािी लॉस्जक िेट्स के संिालि को समझें। 

केयू3. CMOS इिवटयर के निमायण िरणों को समझें। 
केयू4. पूरक CMOS मािक कोसशकाओं का डिजाइि तैयार करिा। 

केयू5. अिुक्रसमक सर्कय ट के सलए समय आरेख की व्याख्या करें। 

केयू6. जदटल प्रणासलयों के सलए डिजाइि तकिीकों को लािू करें। 

केयू7. ववसभन्ि अमूतय स्तरों पर प्रोसेसर आर्कय टेक्ट्िर को कायायस्न्वत करिा। 
केयू8. ववसभन्ि क्षेत्रों में MOS रांस्जस्टर ववशेषताओं का ववश्लेषण करें। 

केयू9. सर्कय ट अिुकूलि के सलए रांस्जस्टर पैरामीटर का अिुमाि लिाएं। 

केयू10.घडी ववतरण िेटवकय  और उिके प्रभाव को समझें। 

केयू11.ऑि-गिप सभन्िता और शोर के स्रोतों और प्रभावों का वणयि करें। 
 

सामान्य कौशल (जीएस) 

 

कायय पर काययरत उपयोिकताय/व्यस्क्ट्त को यह जाििा आवश्यक है र्क: 

 

जीएस1. तकिीकी िक्षता 

जीएस2. ववश्लेषणात्मक सोि 

जीएस3. समस्या को सुलझािा 

जीएस4. ववस्तार पर ध्याि 

जीएस5. महत्वपूणय सोि 

जीएस6. समय प्रबं्ि 

जीएस7. सहयोि 
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जीएस8. िेटा व्याख्या 
जीएस9. प्रिशयि मेदरक्ट्स पर ध्याि 

जीएस10.समस्या को सुलझािा 

जीएस11.  अिुकूलि क्षमता 
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मूलयांकन मानदंि 

 

पररणामों के शलए मूलयांकन मानदंि 
शसद्ांत 

अंक 

व्यार्हाररक 

अंक 

प्रोजेतट 

मातसव 
वर्र्ा 
मातसव 

रांस्जस्टर के मूल ससद््ांत और CMOS की मूल बातें 5 5 - - 

पीसी1.डिस्जटल स्स्वगििं के सलए nMOS और pMOS रांस्जस्टर 
के मूलभूत िुणों को समझें 

1 1 - - 

पीसी2.योजिाबद्् आरेखों के माध्यम से nMOS और pMOS 

रांस्जस्टर का उपयोि करके बुनियािी लॉस्जक िेट कॉस्ऩ्ििरेशि को 
गिबत्रत करें। 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

पीसी3.CMOS इन्वटयर की अिुप्रस्थ काट संरििा का ववश्लेषण 

करें और इसके निमायण िरणों की सूिी बिाएं। 
1 1 - - 

पीसी4.CMOS लैि और स्ललप-ललॉप के संिालि का अन्वेषण 

करें। 
1 1 - - 

पीसी5.CMOS सर्कय ट डिजाइि में कुशल लेआउट योजिा के सलए 

स्स्टक आरेखों से पररगित होिा। 
1 1 - - 

उन्ित सर्कय ट डिजाइि तकिीकें  10 10 - - 

पीसी6.अिुकूलि पर बल िेत ेहुए पूरक CMOS मािक 

कोसशकाओं के सलए रांस्जस्टर-स्तरीय योजिाबद्् और 
लेआउट तैयार करिा। 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

पीसी7.समय आरेख का उपयोि करके िी लैि और िी स्ललप-

ललॉप के संिालि का ववश्लेषण करें। 
2 2 - - 

पीसी8.जदटल प्रणासलयों के डिजाइि के प्रबं्ि के सलए तकिीकों 
का अन्वेषण करें। 

2 2 - - 

पीसी9.आर्कय टेक्ट्िर, माइक्रोआर्कय टेक्ट्िर, लॉस्जक डिजाइि और 
भौनतक डिजाइि को कवर करते हुए प्रोसेसर कायायन्वयि के 

अमूतय स्तरों में िोता लिाएँ 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

पीसी10.हाियवेयर वववरण भाषा स ेलॉस्जक िेट्स को संश्लेवषत करें 
और उपयुक्ट्त उपकरणों का उपयोि करके स्थाि और मािय संिालि 

करें। 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

रांस्जस्टर-स्तरीय ववश्लेषण और अिुकूलि 10 10 - - 

पीसी11.क्रॉस-सेक्ट्शिल आरेखों का उपयोि करके ववसभन्ि क्षेत्रों में 
MOS रांस्जस्टर व्यवहार की जांि करें। 

2 2 - - 
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पररणामों के शलए मूलयांकन मानदंि 
शसद्ांत 

अंक 

व्यार्हाररक 

अंक 

प्रोजेतट 

मातसव 
वर्र्ा 
मातसव 

पीसी12.िेट और प्रसार ्ाररता पर ध्याि कें दित करत ेहुए, 

MOS उपकरणों के IV वक्रों को व्युत्पन्ि और व्याख्या करिा। 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 

पीसी13.उच्ि क्षेत्र प्रभाव और थे्रशोल्ि वोल्टेज वववव्ताओं द्वारा 
प्रेररत िैर-आिशय रांस्जस्टर व्यवहार का ववश्लेषण करें। 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

पीसी14.एमओएस िेट कैपेससटेंस का अिुमाि लिािे के सलए 

िखणतीय मॉिल लािू करें और सर्कय ट प्रिशयि पर इसके प्रभाव को 
समझें। 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

पीसी15.सर्कय ट प्रिशयि का ववश्लेषण करिे और डिजाइि को 
अिुकूसलत करि ेके सलए SPICE ससमुलेशि का उपयोि करें। 

2 2 - - 

सर्कय ट प्रिशयि और अिुकूलि 10 5 - - 

पीसी16.पास रांस्जस्टर सर्कय ट में थे्रशोल्ि ड्रॉप की व्याख्या करें 
और CMOS लॉस्जक िेट्स की िीसी प्रनतर्क्रया का ववश्लेषण 

करें। 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

पीसी17.िेट ववलंब का अिुमाि लिािे और प्रिशयि को 
अिुकूसलत करि ेके सलए RC ववलंब मॉिल का उपयोि करें। 

2 1 - - 

पीसी18.संयोजि सर्कय ट पथों को अिुकूसलत करि ेऔर बबजली की 
खपत का प्रबं्ि करि ेके सलए तार्कय क प्रयास तकिीकों को लािू 
करें। 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

पीसी19.रांस्जस्टर ववशेषताओं और शस्क्ट्त अपव्यय पर 
प्रौद्योगिकी स्केसलिं के निदहताथय का अन्वेषण करें। 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

पीसी20. 

• िीसी स्थािांतरण ववशेषताओं, क्षखणक का ववश्लेषण करिे के 

सलए एकीकृत सर्कय ट जोर (SPICE) के साथ ससमुलेशि प्रोग्राम का 
उपयोि करके सर्कय ट व्यवहार का अिुकरण करें 
• प्रनतर्क्रया, और बबजली की खपत। 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
- 

 

 
- 

उन्ित डिजाइि ववषय 10 5 - - 

पीसी21.तुलनित्र, सशलटसय और मल्टी-इिपुट एिसय सदहत िेटापथ 

सर्कय ट का निमायण और ववश्लेषण करिा। 
 

2 
 

1 
 

- 
 

- 

पीसी22.ववसभन्ि एिर आर्कय टेक्ट्िर जैसे कैरी-ररपल, कैरी-
लुकहेि और री एिसय की तुलिा करें। 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 
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पररणामों के शलए मूलयांकन मानदंि 
शसद्ांत 

अंक 

व्यार्हाररक 

अंक 

प्रोजेतट 

मातसव 
वर्र्ा 
मातसव 

पीसी23.क्ट्लॉक ववतरण िेटवकय  और िीएलएल और फेज-लॉक्ट्ि 

लूप (पीएलएल) सदहत नतरछापि और बबजली की खपत पर 
उिके प्रभाव का वणयि करें। 

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

पीसी24.रांस्जस्टर स्तर या िेट स्तर आरेख का उपयोि करके 6T, 

12T SRAM के संिालि को समझें। 
2 1 - - 

पीसी25.उच्ि िनत I/O रांसीवर और क्ट्लॉक ररकवरी तकिीकों 
का अन्वेषण करें। 

2 1 - - 

सत्यापि, परीक्षण और पैकेस्जंि 10 10 - - 

पीसी26.डिस्जटल सर्कय ट में अटके हुए िोषों का पता लिािे के सलए 

व्यापक परीक्षण वेक्ट्टर बिाएं, स्जससे संपूणय परीक्षण कवरेज 

सुनिस्श्ित हो सके। 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

पीसी27.परीक्षण के िौराि अवलोकि और नियंत्रण क्षमता को 
बढािे के सलए स्कैि श्ृंखलाओं को लाि ूकरिा, स्जससे कुशल िोष 

पहिाि और डिबगििं की सुवव्ा समल सके। 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

पीसी28.परीक्षण प्रर्क्रया को स्विासलत करिे और ववश्वसिीयता 
बढािे के सलए गिप के भीतर अंतनियसमयत स्व-परीक्षण (BIST) सर्कय ट 

को डिजाइि और एकीकृत करें। 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

पीसी29.एकीकृत सर्कय ट के संरििात्मक परीक्षण के सलए IEEE 

मािक सीमा स्कैि पद््नत को लािू करिा, उद्योि मािकों का 
पालि सुनिस्श्ित करिा। 

 
2 

 
2 

 
- 

 
- 

पीसी30. 

• इलेक्ट्रोस्टैदटक क्षनत स ेगिप्स की सुरक्षा के सलए 

इलेक्ट्रोस्टैदटक डिस्िाजय (ईएसिी) सुरक्षा सर्कय ट की 
काययक्षमता को समझें, 
• समग्र गिप ववश्वसिीयता. 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
- 

एनओएस कुल 55 45 - - 
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राष्ट्रीय व्यार्सानयक मानक (एनओएस) पैरामीटर 
 

एनओएस कोि ईएलई/एि1419 

एनओएस नाम वीएलएसआई डिजाइि की बुनियािी बातें 

िेत्र इलेक्ट्रानिक्ट्स 

उप-िेत्र 
 

पेशा उत्पाि डिजाइि-एस एंि सी 

एनएसतयूएफ स्तर 4 

के्रडिट 2 

संस्करण 1.0 

अंनतम समीिा नतथि 27/08/2024 

अगली समीिा नतथि 27/08/2027 

एनएसतयूसी तलीयरेंस नतथि 27/08/2024 

 

 

मूल्यांकि दिशानििेश और मूल्यांकि भार 
 

मूलयांकन ददशाननदेश 

 

दिशानििेश योग्यता ़िाइल में उस्ल्लखखत के समाि हैं। 
 

तयूपी स्तर पर न्यूनतम कुल उत्तीणव %: 70 

 

(कृपया ध्याि िें: योग्यता पकै मूल्यांकि को सफलतापूवयक उत्तीणय करिे के सलए प्रत्येक प्रसशकु्ष को ऊपर निदियष्ट्ट न्यूितम कुल उत्तीणय प्रनतशत 

प्राप्त करिा होिा।) 
 
 
 

 

मूलयांकन भार 
 

अनिवायय एिओएस 
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राष्ट्रीयव्यार्सानयक मानक शसद्ांत 

अंक 

व्यार्हाररक 

अंक 

प्रोजेतट 

मातसव 
वर्र्ा 
मातसव 

कुल माकव  
 

महत्र् 

ईएलई/एि1419.वीएलएसआई 

डिजाइि की बुनियािी बातें 
55 45 - - 100 100 

कुल 55 45 - - 100 100 
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पररर्णी शब्द 

 

ओपन स्कूल राष्ट्रीय व्यावसानयक मािक 

एनएसतयूएफ राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांिा 

तयूपी योग्यता पैक 

टीर्ीईटी तकिीकी और व्यावसानयक सशक्षा और प्रसशक्षण 
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शब्दकोष 

 

 

 

िेत्र 

क्षेत्र (सेक्ट्टर) ववसभन्ि व्यावसानयक िनतववग्यों का एक समूह है स्जिके व्यवसाय और दहत 

समाि होत ेहैं। इसे अथयव्यवस्था के एक ववसशष्ट्ट उपसमूह के रूप में भी पररभावषत र्कया जा 
सकता है स्जसके घटक समाि ववशेषताओं और दहतों को साझा करत ेहैं। 

उप-िेत्र 
उप-क्षेत्र को उसके घटकों की ववशेषताओं और दहतों के आ्ार पर आिे के ववभाजि से प्राप्त 

र्कया जाता है। 

पेशा व्यवसाय िौकरी भूसमकाओं का एक समूह है, जो र्कसी उद्योि में समाि/संबंग्त कायों का 
प्रिशयि करता है। 

नौकरी भूशमका िौकरी की भूसमका कायों के एक अिूठे समूह को पररभावषत करती है जो एक साथ समलकर 
र्कसी संिठि में एक अिूठे रोजिार अवसर का निमायण करत ेहैं। 

 

 

व्यार्सानयकमानक (ओएस) 

व्यावसानयक मािक (OS) काययस्थल पर र्कसी कायय को करत ेसमय र्कसी व्यस्क्ट्त द्वारा 
प्राप्त र्कए जािे वाले प्रिशयि मािकों को निदियष्ट्ट करत ेहैं, साथ ही उस मािक को निरंतर 
बिाए रखिे के सलए आवश्यक ज्ञाि और समझ (KU) भी। व्यावसानयक मािक भारतीय और 
वैस्श्वक िोिों संिभों में लािू होत ेहैं। 

प्रदशवन मानदंि (पीसी) प्रिशयि माििंि (पीसी) वे कथि हैं जो र्कसी कायय को निष्ट्पादित करत ेसमय अपेक्षक्षत प्रिशयि 

के मािक को निदियष्ट्ट करते हैं। 

राष्ट्रीय व्यार्सानयकमानक 

(एनओएस) 
एिओएस व्यावसानयक मािक हैं जो भारतीय संिभय में ववसशष्ट्ट रूप स ेलािू होत ेहैं। 

योग्यता पैक (QP) 
क्ट्यूपी में र्कसी कायय भूसमका को निभािे के सलए आवश्यक शैक्षक्षक, प्रसशक्षण और अन्य 

माििंिों के साथ-साथ ऑपरेदटिं ससस्टम का समूह शासमल होता है। एक क्ट्यूपी को एक 

ववसशष्ट्ट योग्यता पैक कोि दिया जाता है। 

यूननट कोि 
यूनिट कोि एक व्यावसानयक मािक के सलए एक अद्ववतीय पहिािकताय है, स्जसे 'एि' द्वारा 
िशायया जाता है 

इकाई शीषवक 
इकाई का शीषयक इस बारे में स्पष्ट्ट वववरण िेता है र्क पि्ारी को क्ट्या करि ेमें सक्षम होिा 
िादहए। 

 

वर्र्रण 

वववरण इकाई की सामग्री का एक संक्षक्षप्त सारांश िेता है। यह िेटाबेस पर खोज करि ेवाले 
र्कसी भी व्यस्क्ट्त के सलए यह सत्यावपत करि ेमें मिििार होिा र्क यह वही उपयुक्ट्त 

ऑपरेदटिं ससस्टम है स्जसकी उन्हें तलाश है। 

 

दायरा 
काययक्षेत्र कथिों का एक समूह है जो िरों की उस सीमा को निदियष्ट्ट करता है, स्जिसे र्कसी 
व्यस्क्ट्त को कायय करिे में निपटिा पड सकता है, स्जसका अपेक्षक्षत प्रिशयि की िुणवत्ता पर 
महत्वपूणय प्रभाव पडता है। 



योग्यता पैक 
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ज्ञान और समझ (KU) 

ज्ञाि और समझ (केयू) ऐसे कथि हैं जो एक साथ तकिीकी, सामान्य, व्यावसानयक और 
संिठिात्मक ववसशष्ट्ट ज्ञाि को निदियष्ट्ट करत ेहैं जो र्कसी व्यस्क्ट्त को अपेक्षक्षत मािक पर कायय 
करि ेके सलए आवश्यक है। 

संगठनात्मक संदभव संिठिात्मक संिभय में संिठि की संरििा और उसके संिालि का तरीका शासमल है, स्जसमें 
प्रबं्कों को अपिे उत्तरिानयत्व के प्रासंगिक क्षेत्रों के बारे में पररिालिात्मक ज्ञाि की सीमा भी 
शासमल है। 

तकनीकी ज्ञान 
तकिीकी ज्ञाि वह ववसशष्ट्ट ज्ञाि है जो ववसशष्ट्ट निदियष्ट्ट स्जम्मेिाररयों को पूरा करि ेके सलए 

आवश्यक है। 
 

 

मुख्य कौशल/सामान्य कौशल 

(जीएस) 

कोर स्स्कल्स या जेिेररक स्स्कल्स (GS) कौशलों का एक समूह है जो आज की िनुिया में सीखिे 

और काम करि ेकी कंुजी हैं। आज की िनुिया में र्कसी भी कायय वातावरण में इि कौशलों की 
आवश्यकता होती है। ऑपरेदटिं ससस्टम के संिभय में, इिमें संिार संबं्ी कौशल शासमल हैं जो 
अग्कांश िौकररयों में लािू होते हैं। 

 

 

ऐक्छिक 

ऐस्च्छक ववषय, ऐसे एिओएस/एिओएस का समूह होते हैं स्जन्हें क्षेत्र द्वारा र्कसी कायय भूसमका 
में ववशेषज्ञता के सलए योििािकताय के रूप में पहिािा जाता है। प्रत्येक ववसशष्ट्ट कायय भूसमका के 

सलए क्ट्यूपी में कई ऐस्च्छक ववषय हो सकत ेहैं। ऐस्च्छक ववषयों के साथ क्ट्यूपी को सफलतापूवयक 

पूरा करि ेके सलए प्रसशक्षुओं को कम से कम एक ऐस्च्छक ववषय िुििा होिा। 

 

वर्कलप 

ववकल्प, एिओएस/एिओएस का एक समूह है स्जसे क्षेत्र द्वारा अनतररक्ट्त कौशल के रूप में 
पहिािा जाता है। एक क्ट्यूपी में कई ववकल्प हो सकत ेहैं। ववकल्पों के साथ क्ट्यूपी पूरा करिे के 

सलए र्कसी भी ववकल्प का ियि करिा अनिवायय िहीं है। 
 


